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Introducao |

O revestimento de 6xido de chumbo, fase B, é
conhecido por ter grande capacidade de mineralizar
compostos organicos quando usado em processos
de eletroxidacdo. Normalmente, este Oxido é
depositado sobre titdnio previamente platinizado.
Neste trabalho foi desenvolvido e caracterizado um
eletrodo de B-PbO, onde a camada intermediaria de
platina foi substituida por uma camada de chumbo
obtida por redugdo no mesmo eletrdlito de
deposicao de PbO,,

Resultados e Discussao |

Discos de titanio com 1 cm?® foram jateados e
decapados com &cido oxalico (10% m/m). O
depésito foi produzido por redugédo de Pb(ll) a 15
mA/cm? por 10 minutos a 65C° em uma solucédo 1M
de Pb(NOs),, pH 1. A seguir, o filme B-PbO, foi
eletrodepositado a 30 mA/cm® por 40 minutos na
mesma solugdo. Para efeito de comparagédo foram
produzidos eletrodos com pré camada de Pt
depositada a 15 mA/cm? por 10 minutos em uma
solugdo de H,PtClg 0,002 M a 25C° A figura 1
mostra os voltamogramas, obtidos em solucdo de
H.SO,, para ambos os eletrodos evidenciando os
picos referentes ao par redox Pb(ll)/Pb(IV). A figura
1 mostra também a regido de potencial selecionada
entre duas setas para voltametria ciclica, onde a

resposta de corrente deve-se a processos
pseudocapacitivos.
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Figura 1 Voltametria ciclica em 3 M H,SO,, 50
mV/s, em destaque a regido pseudocapacitiva.

Utilizando a voltametria ciclica neste intervalo e
variando a velocidade de varredura, é possivel
calcular parametros tais como capacitancia
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total (C,), da interface substrato/revestimento de
PbO, (C)), do revestimento (C,), além do “fator de
morfologia”(¢= Ci/C;). Esse célculo é possivel devido
a dependéncia linear entre a corrente pseudo
capacitiva e a velocidade varredura (j=C.v) em dois
seguimentos, baixo dominio (até 40mV/s) e alto
dominio’. A figura 2 mostra os trechos lineares para
os eletrodos Ti/Pb/PbO, e Ti/Pt/PbO,. O coeficiente
angular da reta até 40 mV.s'é igual a Gi+Ce.
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Figura 2 Dependéncia da corrente pseudo

capacitiva, j, com a velocidade de varredura para (A)

Ti/Pb/PbO, e (B) Ti/Pt/PbO,, ambos em 3 M de

H,SO,

Para velocidades maiores, o coeficiente angular é
proporcional a C,. a tabela 1 mostra os valores de
capacitancia obtidos.

Tabela 1. Valores de capacitancia em mF/cm?®

Eletrodo C Ce G ()
Ti/Pb/PbO, 9 3 5 0,62
Ti/Pt/PbO, 32 10 22 0,68

Conclusoes |
E possivel produzir um eletrodo com boas

caracteristicas sem utilizar metais nobres (Pt) na pré
camada.
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